1. U kolu sa slike 1 operacioni pojacava¢ se moze smatrati idealnim, sa maksimalnom strujom i, . =4mA . Parametri
tranzistora u kolu su =100, Vo, =0.7V, Vs =02V dok je V. =12V, L, =500uH, R, =1kQ, R; =1kQ,
R, =2kQ, V, = 0.7V . Napon na ulazu kola je pravougaonog talasnog oblika amplitude V, i periode T .

a) [3] Nacrtati i oznaciti dijagrame V, , Vo, ip, lg; ic,, Viop tokom jedne periode ulaznog napona, ako je V, =3V,
T =10ps.

b) [3] Pod uslovima iz tacke a) izraunati snagu koju tro$e baterije za napajanje i korisnu snagu koja se razvija na

potrosacu.
¢) [10] Odrediti grani¢nu vrednost induktivnosti L, tako da maksimalno moguc¢a amplituda neizobli¢enog simetri¢nog

napona na izlazu ne zavisi od vrednosti ove induktivnosti.
d) [2] Pod uslovima iz prethodne tacke, i ako je L, =L, odrediti opseg mogucih vrednosti otpornosti Ry, tako da

kolo i dalje ispravno radi.
e) [2] Ako je na ulazu kola sinusoidalni napon amplitude V,, odrediti zavisnost srednje snage disipacije na

tranzistorima Q, 1 Q, od V, ako L, = 0.
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Strujno ogranicenje operacionog pojacavaca:
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e)
Kada je v, >0 operacioni pojacavac je u negativhom zasicenju i tranzistor Q, je iskljucen
P, =0
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Kada je v, <0 operacioni pojacavac je u pozitivnom zasi¢enju i tranzistor Q, je ukljucen. Tranzistor Q, je iskljucen
jerje Vgg, = (Vo —Vp +V5 )=V, =0.
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